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/" Slovai vyjédieni,bkomentéf*e a pripominky vedouciho/eponenta:

Problematika, kterou pan Gabriel Kresmaros zvolil za téma své diplomové prace je v soutasné dob& vysoce
aktudlni, Divodem je to, Ze polovodiée CdTe a CdZnTe predstavuji z hlediska svych viastnosti idealni
materialy pro detektory z4feni gama a rentgenova zateni, jejichz rozsahlé uplatn¥ni se otekava v 1ékafském
zobrazovani, materidlové charakterizaci a v bezpe&nostnich aplikacich.

Cilem diplomové prace bylo piispét k pochopeni integralniho viivu hlubokych hladin pritomnych
v materialu na fotoelektricky transport naboje v situaci, kdy hraje vyznamny viiv ' prostorovy niboj
naakumulovany na hladindch. K charakterizaci u&innosti sbénu naboje byly pouZity bezkontaktni a kontaktnl
metoda méfeni fotovodivosti v mapovacim reZimu. Vysledky méfeni hustoty fotoproudu ob&ma metodami
byly porovnany pro piipad pouZiti ohmick§ch kontaktl V piipadé kontaktni metody byly rovnéz studovany
voltampérové a luxampérové charakteristiky.

V Gvodni &sti prace se diplomant strutné zabyva v literatufe publikovanymi charakteristikami
hlubokych bladin. Déle shrouje teoreticky podklad potfebny k popisu experimentalnich metod a diskusi
visledkl méfeni. V popisu experimentu se pomérn& podrobné vénuje analyze pouZitych kontaktd a chybam
méfen.

7a hlavni vysledky diplomové préce shrouté v dalsi kapitole lze povaZovat, Ze se podafilo porovnat
mifeni bezkontaktni a kontaktni metodou a ovéfit, ¥e obé metody dévaji v pripadé ohmickych kontaktl
porovnatelné vysledky. To je diile¥ité z blediska pfipadného yyuziti bezkontaktni metody méfeni
fotovodivosti v predb&Zné charakterizaci krystald zhlediska i&innosti sbéru naboje. Dale se podafilo
porovnat mapy hustoty fotoporoudu a mapy souéinu pohyblivosti a doby ¥ivota elektroni stanovené fitem
voltampérovych charakteristik za malého osvétleni. Diplomant rovnéz pouil v literatuie publikovany model
ke kvalitativnimu vysvétleni zji§téné antikorelace mezi fotoproudem a elektrickym odporem stanovenym
bezkontaktni metodou. Uvedené vysvétleni zaloZené na efektu vlivu posunu Fermiho meze urené
- elektrického odporu by mohlo byt v budoucnu vyuzito k vypracovani podrobného kvantitavniho modelu
intergralniho vlivu hlubokych hladin a jejich obsazeni na Géinnost sbéru naboje a dalsi fotolektrické a optické
vlastnosti vysokoodporového CdZnTe. Vysledky dosa¥ené v praci proto povazuji za zajimavé nejen pro
studium vysokodporového CdTe, ale i z hlediska teorie fotovodivosti obecné. Domnivam se, Ze data zjist€na
z experimentu bylo moZno charakterizovat podrobngji — napf provést koreladni analyzu map soudinu
pohyblivosti a doby %ivota elektron® s mapami hustot fotoproudu a smérnic lux-ampérovych charakteristik
pomoci grafil.

Konstatuji Ze diplomova prace spliiuje pozadavky na ni Kladené a doporuduji ji k obhajobé. Navrhuji ji
Klasifikovat stupndm ,, velmi dobfe “.
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